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BADANIE DIODY POLPRZEWODNIKOWEJ
(WERSJASKROCONA)

I. Zagadnienia:
1. Przewodnictwo elektryczne potprzewodnikéw
a) model pasmowy,
b) zaleenos¢ od temperatury.
2. Prostowniki p6tprzewodnikowe
Charakterystyki diod p6tprzewodnikowychaate n—p, metal—péiprzewodnik. Dioda Zenera
i tunelowa.

[I. Literatura:
1. H. Szydlowski — Pracownia fizyczna.
2. Podeczniki kursowe.

[ll. Wykonanie ¢wiczenia:

W czasie wykonywania jednej charakterystyki nie walo zmieniat zakresu miliamperomie-
rza. Jego opor wewsgtrzny jest porownywalny z oporem diody i przy zmiane zakresu
zmienia sg opor obwodu.

Obstuga zasilacza GP — 4303 D

Przed przysipieniem do 4czenia obwodow nahy potencjometryFine i
Voltage ustawé w skrajnym lewym potzeniu. Zasilacz wdcza s¢ za Golastar J——
pomoa przyciskuPower. Dla kierunkuprzewodzenia— napécie zmieni& A86. BAB
wytacznie za pomag potencjometruFine. W przypadku pomiarow w voc A ooy v
kierunku zaporowym nalezy uzywac potencjometrowVoltage (regulacja
zgrubna) iFine (regulacja doktadna). Podczas pomiaréw powinnga Si CURRENT  FINE  VOLTAGE
swieci¢ dioda CV (kolor zielony). Zapalenieesiliody CC (kolor czerwony)

oznacza przekroczenie zakresuadmwego — przyrad utrzymuje stat ‘ . ‘
wartags¢ nakzenia padu niezalenie od zmian wartei napecia. W tym

przypadku naley zwrdck sie do prowadzcego zajcia o0 ponowne

sprawdzenie obwodu i ewentualne gkgizenie zakresu giowego po?m %@
(potencjometrentCurrent).

A. Badanie charakterystyki diody pétprzewodnikowej

Polczy¢ obwod wedtug schematu:
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a) w kierunku przewodzenia,
b) w kierunku zaporowym.

R = 75Q — opdr zabezpieczgaly dioc: i zasilacz.
1. W ukiadzie (a) wykona& pomiary zalénosci natzenia padu od napicia przylzonego w
kierunku przewodzenia. W czasie tych pomiarow hiegti jest pohczony z czscia p.
Pomiary wykonéa dla nap¢¢ U (0,1 — 0,9 V).
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2. W uktadzie(b) (biegun ;" jest pohczony z cgscia n) wykon& pomiary zaleénosci natzenia
pradu od napicia przytzonego w kierunku zaporowym.
Pomiary wykoné dla nap¢¢ U (0 — 12 V, w przedziale 0-2 V co 0,5 V).

B. Badanie wtasndci stabilizujacych diody Zenera

Pohczy¢ obwod wedtug schematu: R
1

Uy

< e

ASILACZ
P—-4303D

I Stabilizacja napiecia przy zmianie napkcia zasilapcego
Wykona pomiary zalenasci |, 1, U, od napgcia U, przy zwartym oporze RU; jest w przyblieniu
réwne napiciu na diodzie.

Pomiary wykona dla napg¢ U; (0 — 20V).

i. Stabilizacja napiecia przy zmianie obcazenia
Wykona pomiary zalenosci U, od L przy ustalonej warkei napecia zasilagcego U (np. 15 V).
Zmiany obcizenia (zmiana wartgi |,) dokonujemy przez zmigrwartasci oporu R.

IV. Opracowanie wynikéw pomiaréw

A. Badanie charakterystyki diody pétprzewodnikowej
1. Wykresli¢ charakterystyki, = f(U) orazl,= f(U), gdziel,— prad przewodzenia; }- prad zaporowy.
2. Na podstawie wykonanych wykresow ogigasad dziatania diody p6tprzewodnikowej.

B. Badanie wtasndci stabilizujacych diody Zenera
I Stabilizacja napigcia przy zmianie napkcia zasilapcego

1. Na podstawie wykonanych pomiaréw wyiré charakterystyk diody Zenera (= f(U,) oraz
U, = f(Uy)).
. Stabilizacja napiecia przy zmianie obcjzenia

1. Na podstawie uzyskanych wynikéw wykli€ krzywa U, = f(1,).

2. W oparciu o wyniku uzyskane wgzi (i) i (i) wyciagna¢ wnioski o stabilizujcym dziataniu
diody.
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BADANIE DIODY POLPRZEWODNIKOWEJ
A. Badanie charakterystyki diody potprzewodnikowej

Kierunek przewodzenia Kierunek zaporowy
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B. Badanie wtasndci stabilizujacych diody Zenera

Stabilizacja napiecia przy zmianie

Stabilizacja napiecia przy zmianie napecia zasilapcego obciazenia
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Stabilizacja napigcia przy zmianie napicia zasilapcego

c.d.

Stabilizacja napiecia przy zmianie
obcigzenia
c.d.
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